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REVISED

" Forsteerkerens indgangs impedans er ca 50Q.

Poweramplifier .PA 811

Beskrivelse

PA 811 er en powerforsteerker som kan forsterke 10m W -op _fil max
ca. 300mW. '

Forsterkeren bestar af to transistor, hvor den“ﬂprste , Q1 bliver forsynet
med udgangsspendingen eller rettere udgangsstrgmmen fra AD 801.
Indgangen er uafstemt, idet signalet kommer fra BP 811 og derfor ’

er relativt fri for u¢nskede frekvenser.Qqer afstemt i kollektoren. med L
og Co+ C3 Cs og R3er stabilitets ggende komponenter. Udtaget pa L] og
den relativt lille kondensator C4 s¢fger for, at Q2 belaster Q) med en
ophmal belastnings impedans.

Q.5 har kollektor afstemning med Ly og kollektor kapacneten af Qy
samt C9. Desuden afstemmes kollektoren med seriekredsen L3 - C 10-
Eventuel ustabilitet er diminset med Cg og R5. '

For at spare strgm , forsynes Do med samme str¢m , som dioderne i

antenneskiftet styres med. Derfor vil kollektorspendingen pa Qg vere

ca 1,5V lavere end batterispeendingen. Dette er tilstraekkeligt til
at sikre et output som er stort nok.

Reguleringen foregar ved, at forsyningsspendingen til Q' endres.
Kreeves der stor styring til den fglgende enhed, vil Qj fa en hgj
forsyningsspending. Er efekten til det fgplgende trin rigelig ,

vil AD 801 senke forsyningsspendingen til Q1,
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Forsyningsspending

ADC input
Input

Output
Bandwidth
Str¢mforbrug

Tuningrange

Data for PA 811 °

Type veerdier.

9,5V

6,5V

10 mW

300m W

3 MHz

80 mA
146~174 MHz
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Effekiforsteerker PAS11a

Beskrivelse

Generelt :

PAB11a er en regulerbar effektforsterker beregnet som driver for PAS1Za.
Reguleringen foretages med en UC-spending, "ADC - spendingen”.
PA811a er opbygget pa tykfilm,. som er monteret i en moduldase

Kredslgbet: (ref. diagram, tegn.nr. D402.011)

PA811a indholder to forsterkertrin opbygget omkring transistorerne Q1 og Q2.
Indgqngssuqnclef tilfores direkte Q1's basis (indgangsimpedans ca. 50Q) og viderefgres

fra Q1's kollektor til Q2's basis gennem transformationsnetveerket C3, L1 og C5.

C1, C2 og C4 er afkoblinger for Q1.

Q2's kollektorimpedans tilpasses det efterfolgende trins mdgcngsnmpedans gennem
elementerne L3, C8 og kollektorkapaciteten af Q2. R7 - C7 demper ved hoje frekvenser.
L2 er en drosselspole somafkobles af C6 og kempes af Ré6.

For at 'spare strom, forsynes G2 med samme strom, som dioderne i antenneskiftet (i PA812a)
styres med. Derfor vil kollektorspendingen p& Q2 vereca. 1,5V lavere end batterispen-
dingen. Spendingen er dog tilstrekkelig til at sikre etoutput som er stort nok.

Reguleringen af PA811a foregar ved, at forsyningsspendingen til Q1 varieres.

Kreeves der stor styring til den folgende enhed, PA81Za, vil Q1 fa en he¢j forsyningsspen-

ding. Er effekten til det efterf.lgende trin rigelig vil AD801 senke forsyningsspendingen
til Q1.
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Frekvensomréde :
Indgangsimpedans :
HF styreeffekt :
Udgangsimpedans :
Udgangseffekt :
ADC - spending :

Strgmforbrug ved 10V ¢

Effektforsteerker PAB11a

Data

Bandbredde for 1dB fald i output

Typiske veerdier

146 - 174 MHz
50Q |

15mW

10Q

200mW

7,5V

90mA

10MHz
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